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situant aux alentours de la Iréquence porteuse, 'amplitude résultante
passe par un maximum. La relation exprimant que les échos sont en phase
a ces fréquences est de la forme suivante :
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avec les notations suivantes :

I, épaisseur de I'échantillon; V, vitesse de propagation; f, fréquence;
®, déphasage dit a la réflexion sur la couche de passage guide-échantillon;

(-
S
= -2
7:10 —740" &
<
@
-2 2 &
6410 610 &
L N wJ
)
- -2 i}
5:10 5:10 : 8
> %
L 4 o~
-2 -25 <
410 4:10
W
L i o] O
i
-2 -2 :11
3,10 30 = =
S <
- - wil v
2 2cr
& = <
2x10 2110 ]
- 1 &
-2 o lu
1x10 1x1 8
o
k- = [ed
(&)
(&)
0 = <

25 100 200 300 400 500 600 700 800 900
TEMPERATURE EN °C

Fig. 1. — Variation des vitesses de propagation des ultrasons
avec la température dans la silice fondue a4 ~16 MHz.

n, un nombre entier. Pour ’échantillon utilisé, n est de 'ordre de 60 pour
les ondes longitudinales et de 100 pour les ondes transversales. Si I'on suit
la variation avec la température d’une de ces fréquences discrétes, n reste
constant, d’ott la relation
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les indices 0 et O correspondant respectivement & la température ) de mesure
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